附件1

2023年厦门市未来产业领域重大、

重点科技项目支持方向

一、第三代半导体领域

方向一：碳化硅技术研发及应用研究（专题编号：20230101）

研究目标：突破碳化硅外延、器件、模块关键核心技术，在部分关键性能指标上达到国际领先水平，增强碳化硅器件的自主供应可控能力，引领碳化硅产业发展。

研究内容：

①8 英寸SiC同质外延研发。研究8 英寸SiC同质外延的厚度、均匀性、掺杂浓度及表面缺陷密度控制等关键技术，研究8英寸SiC同质外延的量产制备技术等。

②车规级 SiC 功率器件研发。研究芯片结构、工艺、封装等关键技术。

③基于国产芯片的车规级SiC功率模块开发。研究与优化车规级SiC功率模块封装材料，研究车规级SiC功率模块设计、封装、测试等关键技术，并在新能源汽车上应用验证。

④基于SiC材料在新能源汽车等领域的新型应用。

申报要求：至少完成以上研究内容的1项。

方向二：氮化镓外延技术研发及应用研究（专题编号：20230102）
研究目标：突破氮化镓外延、芯片相关的关键核心技术，在部分关键性能指标上达到国内甚至国际领先水平，提升氮化镓领域的核心竞争力。

研究内容：

①8英寸Si基GaN外延研发。研究8英寸Si基GaN外延的应力、翘曲控制等关键技术及其量产制备技术等。

②6英寸SiC基GaN外延研发。研究6英寸SiC基GaN外延的应力、位错密度、漏电控制等关键技术及其量产制备技术等。

③6英寸高功率SiC基GaN射频芯片研发。研究6英寸高功率SiC基GaN射频芯片结构设计、工艺、可靠性保障等关键技术及其量产制造技术等。

申报要求：至少完成以上研究内容的1项。

方向三：Micro-LED技术研发（专题编号：20230103）
研究目标：突破Micro-LED领域内的关键核心技术，形成自主知识产权的核心竞争力，夯实厦门在Micro-LED显示领域的芯片技术、器件封装、整屏应用的基础，厚植新型显示产业的长期竞争力。

研究内容：

①单芯片全彩Micro-LED显示技术研发。研究高量子效率的单芯片全彩Micro-LED外延结构、芯片、封装、模组等关键技术。

②高分辨率、高均匀性、高发光效率Micro-LED芯片及其驱动技术研发。研究高性能Micro-LED芯片发光效率、可靠性、一致性等相关技术，研究高密度、高刷新率、低功耗的驱动技术等。

③Micro-LED透明显示技术研发。研究高透光率的玻璃基板布线技术，研究Micro-LED透明显示的驱动控制、发光分布调控等关键技术。

申报要求：至少完成以上研究内容的1项。

方向四：超宽禁带等新型半导体材料与器件关键技术研发（专题编号：20230104）
研究目标：面向世界科技前沿，紧扣国家和厦门产业发展需求，针对下一代半导体技术发展新趋势，开展超宽禁带等新型半导体领域的前沿尖端技术研究、关键共性技术攻关、行业创新应用等，储备一批超宽禁带等新型半导体材料领域的高端研发成果。

研究内容：

①氧化镓、金刚石、氮化铝等新型超宽禁带材料制备关键技术研发。

②氧化镓、金刚石、氮化铝等新型超宽禁带器件制备及典型应用研究。

③新型半导体材料生长装备、工艺材料与器件等关键技术研发及其应用。

申报要求：至少完成以上研究内容的1项。

说明：第三代半导体领域重大科技项目立项数不超过5个，其中高校科研院所牵头项目不超过2个；重点科技项目立项数不超过5个，其中高校科研院所牵头项目不超过3个。方向一、二、三重大科技项目应实现产业化，方向四重大科技项目应至少实现产品中试。

二、前沿战略材料领域

方向一：高性能高分子材料基础及应用研究（专题编号：20230201）
研究目标：面向生活、生产，聚焦生命健康、航空航天、船舶等领域应用，开发安全系数高、稳定性强的新型高分子复合材料，推动相关材料应用研究。

研究内容：

①高稳定性、高安全性医用高分子材料研究及应用研究；

②超低温粘接材料研究及应用研究；
③高性能尼龙材料研究及应用研究；

④高性能无色透明聚酰亚胺（CPI）基础树脂研发。

申报要求：至少完成以上研究内容的1项。

方向二：先进基础材料研究及应用研究（专题编号：20230202）
研究目标：以支撑制造业高质量发展为主攻方向，开展高性能基础材料研发，推动基础材料升级迭代，拓展高端应用领域。

研究内容：

①高性能陶瓷材料研究及应用研究；
②高温合金材料研究及应用研究；
③稀土材料新应用研究。

申报要求：至少完成以上研究内容的1项。

方向三：先进碳材料基础及应用研究（专题编号：20230203）
研究目标：以石墨烯、富勒烯、碳纳米管、碳纤维等先进碳材料为基础，研发具有各类功能特性的高性能碳基复合材料，推动碳基复合材料的应用研究。

研究内容：

①高导热石墨烯复合材料研究及应用研究；

②高性能碳纤维复合材料研究及应用研究；
③新型碳基功能材料研究及应用研究。

申报要求：至少完成以上研究内容的1项。

方向四：光电信息前沿材料基础及应用研究（专题编号：20230204）
研究目标：面向高端应用需求，聚焦光电信息前沿关键材料研发，持续提升国产材料性能，强化关键战略材料自主保障能力。

研究内容：

①高端光刻介质材料研究及应用研究；

②高效率长寿命广色域OLED材料研究及应用研究；

③高性能偏光片研究及应用研究；

④高性能封装材料研究及应用研究；

⑤5G光通信高透过、低插损材料研究及应用研究；

⑥柔性电路板关键材料研究及应用研究。

申报要求：至少完成以上研究内容的1项。

说明：前沿战略材料领域重大科技项目立项数不超过5个，其中高校科研院所牵头项目不超过2个；重点科技项目立项数不超过5个，其中高校科研院所牵头项目不超过3个。重大科技项目应至少实现产品中试。

三、氢能领域

方向：氢能关键材料、技术和系统研究（专题编号：20230301）
研究目标：围绕氢能全产业链，重点开展制氢、储氢、用氢、氢安全等关键环节核心技术攻关，加快氢能装备的应用技术研究。
研究内容：
①氢能关键零部件颠覆性材料研究；
②低成本高性能制氢装备关键技术研究；
③氢能高时空分辨监测技术研究;
④储氢与氢能装备集成应用研究。
申报要求：至少完成以上研究内容的1项。
说明：氢能领域重大科技项目立项数不超过3个，其中高校科研院所牵头项目不超过2个；重点科技项目立项数不超过3个，其中高校院所牵头项目不超过2个。重大科技项目应至少实现产品中试。

四、储能领域

方向：储能电池与系统的关键材料和技术研究（专题编号：20230401）
研究目标：围绕影响储能电池性能提升的各种限制性因素，开展关键材料、技术和系统研究，加快电池核心技术的研发攻关，同时实现对电池的智能化、绿色化、安全性和全生命周期管理。
研究内容：

①高能量密度、高倍率、宽环境适应性、长寿命、高安全储能电池的关键材料研究（至少实现其中3项技术性能）；
②储能系统智能化、绿色化的关键技术研究;

③储能电池和系统全生命周期安全性关键技术研究。

申报要求：至少完成以上研究内容的1项。

说明：储能领域重大科技项目立项数不超过3个，其中高校科研院所牵头项目不超过1个；重点科技项目立项数不超过3个，其中高校科研院所牵头项目不超过2个。重大科技项目应实现产业化。

五、未来网络领域

方向一：未来网络核心技术研究（专题编号：20230501）
研究目标：面向世界科技前沿，针对未来网络的智能化、自进化、高速率、大带宽、广连接、高可靠、低时延等技术发展趋势，开展未来网络领域的前沿尖端技术研究、核心技术攻关，取得一批突破性成果。
研究内容：

①新一代高算力芯片、高速通信芯片、智能网络芯片、射频滤波器等芯片和器件关键技术研发；

②6G移动通信、确定性网络、新型算力网络、量子通信、太赫兹无线通信、可见光通信、卫星互联网、空天地海融合等未来网络通信关键技术研发；

③IPv6+、网络切片、软件定义网络、高精度定位、网络标识解析、跨域SRv6网络技术、数字孪生等网络关键应用技术研发；

④主动防御、内生安全、态势感知、加密流量监测、可信计算、零信任等网络安全技术研发。

申报要求：至少完成以上研究内容的1项。

方向二：未来网络技术融合应用研究（专题编号：20230502）
研究目标：开展未来网络相关技术的集成应用与融合创新，推进未来网络技术在工业、交通、金融、能源、航天、国防等重点领域的应用研究，通过场景应用促进未来网络技术发展。

研究内容：

①工业互联网核心关键应用技术研究；

    ②车联网核心关键应用技术研究；

③新型物联网核心关键应用技术研究；

④未来网络技术在建筑、教育、医疗、金融、能源、航天、海洋、国防等领域的行业应用技术研究。

申报要求：至少完成以上研究内容的1项。

说明：未来网络领域重点科技项目立项数不超过5个，其中高校科研院所牵头项目不超过3个。

六、深海开发领域

方向：深海探测与资源开发关键技术研究（专题编号：20230601）
研究目标：开展水下装备及其关键零部件、感知与通信系统的研究，实现深海探测与资源开发技术突破，促进深海资源的有效利用。
研究内容：
①水下装备和应用系统所需关键技术、材料和零部件研究；
②多技术融合水下感知与通信系统研究；

③深海生物活性物质开发关键技术研究。
申报要求：至少完成以上研究内容的1项。
说明：深海开发领域重点科技项目立项数不超过3个，其中高校科研院所牵头项目不超过2个。

七、空天开发领域

方向：空天关键技术和装备研发（专题编号：20230701）
研究目标：开展航空航天、空天探测与监测关键技术攻关和装备研发，加快空天领域核心技术突破。
研究内容：
①空间物理环境、自然环境等的探测与监测关键技术研究；
②航空航天关键零部件结构设计、制造及试验技术研究；

③空天飞发一体化技术及装备研究。

申报要求：至少完成以上研究内容的1项。

说明：空天开发领域重点科技项目立项数不超过3个，其中高校科研院所牵头项目不超过2个。

八、基因与生物技术

方向：基因与细胞治疗技术研究与成果产业化（专题编号：20230801）
研究目标：突破基因编辑核心技术，开展基因与细胞治疗药物及相关产品的研发、临床与产业化，提升基因与生物技术领域核心竞争力。

研究内容：
①开展新型自主知识产权的基因编辑工具的开发，包括基因敲除、定点插入、染色体工程、碱基编辑、引导编辑、表观编辑、线粒体基因编辑、RNA编辑及转录调控等新技术研发，实现动物模型、基因治疗、生物育种等创新应用及转化，并形成稳定的工艺技术和产业化应用。
②开展干细胞或免疫细胞治疗药物研究开发和临床试验，并获得国家药监局的IND批件。
申报要求：至少完成以上研究内容的1项。

说明：基因与生物技术领域重点科技项目立项数不超过3个。



